






транспортных и оптических явлений в двумерных дираковских материалах. 
Совокупность опубликованных работ автора представляет собой крупное 
достижение в области физики полупроводников и наноструктур, имеющее большое 
научное и прикладное значение. Важным достоинством работы является то, что 
ряд результатов теоретических исследований, полученных в ней, подтверждается 
экспериментальными работами друтих авторов. Диссертация написана ясным 
языком, имеет четкую структуру, основные результаты четко сформулированы. 

Автореферат и опубликованные статьи правильно и достаточно полно 
отражают содержание диссертации. Результаты работы опубликованы в ведущих 
мировых научных журналах. 

Таким образом, диссертация Дурнева Михаила Васильевича полностью 
удовлетворяет требованиям "Положения о присуждении ученых степеней", 
предъявляемым диссертационными советами ФТИ им. А.Ф. Иоффе к докторским 
диссертациям, а он сам, несомненно, заслуживает присуждения степени доктора 
физико-математических наук по специальности 1.3 .11 - физика полупроводников. 
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